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vorléufige technische Daten
Si-npn-Le 8 ttran toren

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen
bei hoher Spannung
%, B. Schaltregler
Wecheelrichter
Steuerung von Wechsel- und Gleichstirommotoren

Besondere Merkmale: Multiepitaxial-Mesa-Technik
Glaspasaivierung
kurze Schaltzeiten

Masse: § 4 g ﬂf_,

: ot
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Bezugspunktl
zur Messung

der Gehduse- ZAQT |

I I temperatur

Kénnzeichnung Bild 1: Gehduse



Grenzwerte (gliltig fiir Bereich der Sparrsnhinhttmtu}, wenn nichts anderes angegeben)

Eurgzeichen min. MAX. Einheit| Bemerkungem
Kollektor-Emitter- U 160 (SU 386) v Upg = =2 V
CEV
Spannung 250 (su 387) v
300 (SU 388) v
¢ <
Uegr Ucev Bpg = “"Q'_
u 125 (SU 386) L I. =0A
s 200 (SU 387) v B
250 (su 388) v
Emitter-Basis- Ugno : T v
S pannung
Kollektorstrom I 5 (SU 386) A Empfohlener Wert
Caet 8 (SU .387) A flir Normalbetrieb
10 (SU 388) A (Nennstrom)
Io 15 (SU 386) A
15 (SU 387) A
20 (SU 388) A
I 20 (SU 386) A
oM 20 (SU 387) A t, = 2 ms
25 (50 388) A Q@ =0,1
Basisstrom Iy ‘6 (SU 386) A
4 (SU 38T A
4 (SU 388) A
9 (su 386) A
Tau 6 (SU 387) A tp = 2 ms
6 (SU 388) A e=0,1
fE o
Gesamtverlustleistung Pyot 150 L) .= 25 °C
Sperrachicht- 45‘ 175 %
temperatur
Gehiiusetemperatur *'; -25 175 %
Lagerungstemperatur 19"“ +5 +35 :G max. 3 Jahre
in der Verpackung g =50 +50 C max. 1 Monat
Zugkraft an den 10 | einmalig beim Biegen
Anschllissen ’ ; Dauver 10 8
Druckkraft an den 2 .| einmalig beim Montieren
Anschliissen
Anzahl der Biegungen 1 nur abwinkeln ohne zu-
g rilckzubiegen o
Biegewinkel & 90
Biegeradius & 1,5 mm
Abstand vom Kunstetoff-
ktrper & 1,5 mm

Bild 2: Schaltzeichen



temperatur

1/88 (12) 3 SU 386, SU 387, 8U 388
Kennwerte (+% = 25-% - 5K)
Kurzzeichen min.  max. E&: Priifbedingungen
gnlliftor-?ittir- E{H}GED 125 V(su 386) Iz =0, I, = 0,14
200 V(SU 387) tPA 1 ms
250 V(SU 388) | Einzelimpuls

mn:’;nuﬁu- “{BR}EBU 7 v Ic = 0A, I; = 10 m
Eollektor-Emitter- I 1 mA U =T m =27
‘Reststrom CEV ce = Ucevmax' UsE
gﬁiuktor—iﬂtt;:ré Uoggat 1;5 V(SU 386) Ig=0,54 I, = Icnt

1,6 V(SU 387) I3 = 0,84 t <1 ms

1,5 V(SU 388) | Iz = 1,2 A Einszelimpuls
Basis-Emitter- Unpeat 2,0 V(SU 386) | I = 0,54
Sittigungsspannung 2,0 v(su 387) | I; = 0,84
Speicherzeit ty 2 III.rullt‘Sl.l 386) Igy = 0,54 Ohmsche

2 /us(SU 387) | Iz, = 0,8 A Last,
Abfallzeit t, 1 /us(su 386) | 15, = 0,54 “Igof1g = 2

0,7 /us(SU 388) | Ig, = 1,24
Innerer Rk 1,0 E/W [
Wirmewiderstand thje
Bild 3: Grenzwert der Gnutvirluaﬂuistu:;ls
50 100 in Abhiingigkeit von der Gehiuse-
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